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ALCUNE CONSIDERAZIONI SUGLI SPESSORI DELLA METALLIZZAZIONE

DELLA DONUT IN RELAZIONE ALLE CORRENTI PARASSITE NEL CASO
DI UNA ECCITAZIONE DEL TIPO BIAS.~ ====sscr=s=cmscossoosss

In une nota ppecendente avevo esaminato gli effetti delle corren

1 parassite sulla deformazione del campo nella gap di un sincrotrone
!nel caso di escitazione solo alternata.

In quella nota avevo trovato la relazione seguente che lega B (cqg
Fpo magnetico) ai varii parametri da cui dipende

g ) R

Boos Bofe L oe ]

&- unitd complessa

R& campo nel punto mediano della gap

Ss spessore della metallizzazione

o= permeabilitd magnetica nel wuoto

w= frequenza della corrente di eccitazione

y= coordinata genericg del punto della gap jpreso come origine
il punto mediano 0

Pm resistivitl del materiale metallizzante

(A= coordinata del bordo esterno della gap
Le formula (1) pud essere semplificata sviluppando in serie i termini

@)

‘kra parentesi e diventa: ]

R &= 9*’[f*’8 !%Fi§'%}

‘L'angolo W di sfasamento tra il campo ai bordi e quello al centro sa
ra dato approssimativamente da:

& :
9= 5 9- e o« (3)
Per questo angolo noi possiamo stabilire delle limitazioni ponendo del

fvincoli alla deformazione del campo all'iniezione.
La formula (3) ci dari pure l'angolo di sfasamento della componente al

‘ternata nel caso 4di eccitazione Bias,
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Con l'eccitazione solo alternata si potevano ottenere le limitazioni

per 1'angolo Y nel modo seguente:

&OU’).. Bo rewuth Le I AZ

RUP - Roracteb+y) g &

|P_)d(!;)-5o(\f)\ék (&) C;=M°‘4W-
[ Ba®|

- u
K & dato ,se n[ﬁ: Bo@’\ J deve essere realizzato con una precisione

del 2 + 3% (4x >0u ““-)/da une espressione del tipos Q_,_Z-__ —5-"—5
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ove r = raggio del sincrotrone

Ma & per wb+(<cd0 e atb>e e P50
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Da cui se & vera la (5) a maggior ragione & soddisfatte la (4).

¥ < A_L 5)
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La (5) si pud anche scriveret
\ﬂ-;z\lsd 4‘%""‘. a ‘1_5'_0 %(%L&h"is& d—‘-tod
A 5')
Se «t ¢ piccolo E‘.g. < -45 é'o o @t $

Di wt sappiamo il valore perche deve risultare Bo wbt= Biwioronee:
da cui determiniamo immediatamente la tolleranza per 3 e, dato il mate

g

risle metallizzante (S ) determiniemo la tolleranza per S St [ B‘

7-50%&3

Nel caso dell'eccitamone bias avremo analogemente: (5“)

ReM: B (4 c.muckf)
Ba() = <’=° (4 - b))

Dovra essere

[Rat) - R\ (6)
v k. d R

2 5o

Al

se n deve essere realizzato al 2+43%
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‘Ma risulterd per wb+( (a0 o wbl>o eyso
;'[{gom R®)| ¢ B B- Aomr b

&d«)ﬁ’Bo¢5
Da cui se & soddisfatta la (7) anchge la (6) verrd soddisfatta
weut & ke (*)
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Seu.l @ plccolo risulterd ) S a4 0 ‘.“;E ()7,)
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¥a w uk = BcMN E)a Q&t> B oriene
ate 2B *

Da cui la 7! si risolve nella 7"

S et 4 A VB ()
f T 50 ‘L&"” P>c>
Confrontando la 7" con la 5%

u
S.4 4 & B8 0GMD
< C So u.hod Bo
- Possiamo vedere che si ha un notevole miglioramente nella tolleranza
nella metallizzazione nel caso di eccitazione bias rispetta a quella
alternata. Infatti se 5L & ko = 4 a paritd di al
) lo'0oo 5o =
tri parametrl all’iniezione pud risultare nél caso di eccitazione
Bias Vigo pit grande che nel caso di eccitazione alternata solamentey

Le perturbazioni dovute all'isteresi perd aumentano.e

Sommario: In questa nota & stato esaminato con cura il miglioramento
della deformazione del campo quando si passa da eccitazio—
ne slternata ad eccitazione bias, in prossimitd dellt!inie-

zione .~ .
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